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III. План учебного процесса

№ п/п. Название дисциплины

Форма контроля

Кредиты
(зачетные
единицы)

Объем работы
Контактная

(аудиторная)
работа

Распределение по курсам и 
семестрам 

1 курс " У  2 курс

Кафедра Кол. ст. 
лаб.*

Кол. ст. 
практ.*

Экз. Зач. КР кп Всего Контакт
(Ауд) Сам ЛК ЛБ
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М1 Блок 1. Д исциплины  (модули) 59 2124 704 1420

М1.БМ1
Базовая часть.

М одуль общ енаучных дисциплин
9 324 96 228

М1.БМ1.1 Философские и методологические проблемы науки и техники 1 3 108 32 76 16 16 2/4 ИФНТ

М1.БМ1.2 Профессиональная подготовка на английском языке 1,2
6

3/3 216 64 152 64 2/4 2/4 ВЭСЭ 12

М1.БМ2
Базовая часть.

Модуль общ епроф ессиональны х дисциплин
6 216 80 136

! М1.БМ2.1 Методы математического моделирования 2 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ

М1.БМ2.2
Актуальные проблемы современной электроники и 
наноэлектроники 1 3 108 48 60 8 24 16 3/3 ВЭСЭ

М1.ВМЗ
Вариативная часть. 

Междисциплинарный проф ессиональны й модуль 21 756 272 484

М1.ВМ3.1 Физика газового разряда 1 6 216 64 152 16 32 16 4/8 ВЭСЭ

М1.ВМ3.2 Физика плазмы 1 3 108 48 60 16 16 16 3/3 ВЭСЭ

М1.ВМЗ.З Экспериментальные методы в сильноточной электронике 2 6 216 80 136 16 32 32 5/7 ВЭСЭ
М1.ВМ3.4 Радиационные эффекты в твердых телах 2 3 108 48 60 16 16 16 3/3 ВЭСЭ
М1.ВМ3.5 Импульсная энергетика и электроника 2 3 108 32 76 16 8 8 2/4 ВЭСЭ

М1.ВМ4
Вариативная часть. 

Вариативный междисциплинарный 
проф ессиональны й модуль

21 756 224 532

М1.ВМ4.1 "Физическая электроника" 21 756 224 532

М1.ВМ4.1.1 Взаимодействие излучения с веществом 3 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ
М1.ВМ4.1.2 Электродинамика сплошных сред 3 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ
М1.ВМ4.1.3 Электрическая изоляция и разряд в вакууме 3 3 108 32 76 16 8 8 2/4 ВЭСЭ
М1.ВМ4.1.4 Физические основы плазменных технологий 3 3 108 32 76 16 8 8 2/4 ВЭСЭ
М1.ВМ4.1.5 Мощные газовые лазеры 3 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ
М1.ВМ4.1.6 Релятивистская высокочастотная электроника 3 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ
IM1.BM4.1.7 Физика пучков заряженных частиц 3 3 108 32 76 16 16 2/4 ВЭСЭ

: М1.ВМ5 Вариативная часть.
Модуль общ еуниверситетских элективны х дисциплин 2 72 32 40

М1.ВМ5.1 Дисциплины по выбору студента 1 2 72 32 40 16 16 2/2 прочее

М2 Блок 2. Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР) 22 792 16 776

М2.В Вариативная часть 22 792 16 776

М2.В.1 Научно-исследовательская работа в семестре 1,2,3
18

6/6/6 648 648 0/12 0/12 0/12 ВЭСЭ

М2.В.2 Педагогическая практика 2 3 108 108 0/6 ВЭСЭ
М2.В.З Педагогическая практика. Основы педагогической деятельности 1 1 36 16 20 8 8 1/1 ИПед

МД1 Блок 1. Д ополнительные д исциплины 10 360 160 200

МД1.В Вариативная часть 10 360 160 200

МД1.В.1 Факультативные дисциплины по выбору студента 2,3 10
5/5

360 160 200 160 5/5 5/5 прочее

Число часов учебных занятий 2916 720 2196 256 144 320 17/37 14/40 14/40

Число часов, отводимых на практики и государственную итоговую аттестацию 1404 216 1188

ИТОГО 4320

Кол-во кредитов (зачетных единиц), в т.ч. на практики 
и государственную итоговую аттестацию / 

% доля ЛК занятий по ООП
120 36% 27 33 27 33

Экзамен 9 3 3 3

Зачет 14 5 4 5

Дифференцированный зачет 0

Курсовая работа 0

Курсовой проект 0
- указывает кол-во студентов в подгруппах отличны х от норм ативны х требований (ПР - 25 ст., Л Б -1 2  ст.)



№ п/п. Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Форма 

\ контроля Кафедра :Недели
Кредиты

(зачетные
Гэкз. Зач. I ! единицы)

М2. В Вариативная часть

Учебная практика (практика по получению  первичны х проф ессиональны х умении и навыков), в т.ч.:

|М2.В.4 |Научно-исследовательская практика ) j  2* 1 ВЭСЭ j 4 6

Производственная практика (практика по получению  проф ессиональны х умений и опыта проф ессиональной деятельности), в т.ч.:

IM2.B.5 Научно-исследовательская практика 1 1 4* J ВЭСЭ I 6 9

Преддипломная практика, в т.ч.:

IM2.B.6 ^Преддипломная практика |. 1 1 ВЭСЭ 1 12 18

;№  п/п. Блок 3. Государственная итоговая аттестация Семестр Кафедра Недели
Кредиты

(зачетные
единицы)

М3. Б Базовая часть

]МЗ.Б.1 Выпускная квалификационная работа магистра (подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы) 4 ВЭСЭ 4 6

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Форма контроля, отмеченная знаком обозначает дифференцированный зачет
2. Трудоемкость 1 недели всех видов практик и государственной итоговой аттестации составляет 1,5 кредита (зачетных единицы) - 54 часа

Проректор по образовательной деятельности, д.т.н., профессор 

Директор института физики высоких технологий, к.ф-м.н., доцент 

Заведующий кафедрой высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники, д.ф-м.н 

Руководитель ООП 11.04.04 Электроника и наноэлектроника

М.

Ю. С. Боровиков 

А. Н.Яковлев 

Н.АРатахин


